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Procedeu de recristalizare a microfirului de bismut in izolatie de sticla, care constd in aceea cd microfirul de bismut
in miscare

se Incalzeste pana la temperatura de topire, cu formarea unei zone topite, care

se deplaseaza de-a lungul migcarii microfirului printr-un condensator care genereaza un camp electric puternic,

unde se recristalizeazd intr-un cristalizator de apd, cu directia axei cristalografice C3 a microfirului in directia
campului electric,

totodatd condensatorul este executat din doua pléci de cupru amplasate la o distantd de 1 cm una fata de alta.



